NOTATIONSET SYMBOLESPRINCIPAUX

Slymbole Unité Définition

A Vsm potentiel vecteur magnétique

B T induction magnétique

E Vim champ €électrique

II—I A/m champ magnétique

J Alm? densité de courant

D C/n? induction dectrique

t S temps

f Hz fréquence

w rad/s pulsation (w =2p.f)

) m profondeur de penetration

e F'm permittivité

n H/m permiabilité magnétique (m=m.m)

m H/m permiabilité du vide (m, = 4p.10""H /m)
m / permiabilité relative

r Q.m résistivité du matériau

S Sm conductivité du matériau

r m coordonnée radial

z m coordonnée axial

R> Q résistance du récipient

Ri Q résistance de I'inducteur

L1 H inductance de I’ inducteur

Lo H inductance du récipient

M H inductance mutuelle

N / nombre de spire de I'inducteur

iL1 A courant de I’ inducteur

iL2 A courant dans le récipient

Vce \% tension collecteur-émetteur del’|IGBT
Vi1 \% tension aux bornes de I’ inducteur

T S constante de temps du récipient

k / coefficient de couplage

Vi Vv tension aux bornes du récipient

Pc W puissance dissipée dans le récipient

Ls H inductance de filtrage

C F capacité de condensateur de filtrage

Cy F capacité de condensateur de lissage

E \% tension contenue d’ alimentation de I’ onduleur
Vin \% tension de la source

Pin w puissance transmise au récipient

C F capacité du condensateur de compensation
Ca F capacité du condensateur série de compensation
Co F capacité du condensateur paralléle de compensation






